Anomalny transport elektronowy w pétmetalicznych sbpach Heuslera

Janusz Dubowik

Instytut Fizyki Molekularngj PAN, Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznar,

Od czasu, gdy przewidziano teoretycznie potmetaliczne wasnmiektorych
ferromagnetycznych stopéw HeuslergYX znaczny wysitek p@wigcono badaniom ich transportu
elektronowego. W idealnych potmetalach ferromagnetycznych przegtadni elektronowe
zwigzane jest z pefnasymetra a transportu spindw i dlatego pétmetalicgh@owinna w
szczegoblny sposob wphywana charakterystyki transportu elektronéw (na przyklad teatperwa
zaleznos¢ opornaci wiasciwej). Jednak w rzeczywisio sytuacja jest skomplikowana i nie ma
dotychczas spOjnego obrazu tego zjawiska.

W prezentacji przedstawione zostdemperaturowe zataosci opornaci po(7) dwu grup
ferromagnetycznych stopow Heuslera o widsiach poétmetalicznych oraz ich struktura
elektronowa. Okazuje gize dla pierwszej grupy o0 mateggiosci standéw na poziomie Fermiego
(np. NiMnSh, CeMnSi) opornd¢ elektryczna w niskich temperaturach jest zazwyczaj eibai
(o(T) =10 uQ cm) i charakteryzuje simatym dodatnim temperaturowym wspotczynnikiem oporu
dp(7T)dT=0). Dla drugiej grupy poétmetalicznych stopéw Heuslera (npC&Be,Al, Fe;CrAl)
niskotemperaturowa oporfoelektryczna jest nadspodziewaniezayo(7) =100 - 300uQ cm) a
wspotczynnik temperaturowy oporu jest ujiemny. Wyniki eksperymentatiiaa w sposob spéjny
opis& przyjmupc, ze transport elektronowy w poétmetalach ferromagnetycznyazamy jest
gtéwnie z rozpraszaniem typu s-d. W szczegéinprzedstawiona zostanie analiza anomalnych
wlasngci transportowych stopow GO e ,Al, ktore g atrakcyjnymi skladnikami nowoczesnych
elementdw spintronicznych.



